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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation PD20010-E
PD20015-EN-Kanal-Leistungs-LDMOS-Transistoren

Grenzwerte 
Parameter                                  Kurzzeichen              min.                  max.               Einheit
Drain-Source-Spannung                UDS                                                  40                 V
Gate-Source-Spannung                  UGS                     –0,5                     15                 V
Drain-Strom

bei PD20010-E                            ID                                                       5                 A
bei PD20015-E                            ID                                                       7                 A

Verlustleistung bei ϑB = 70°C
bei PD20010-E                            PV                                                    59                 W
bei PD20015-E                            PV                                                    79                 W

Sperrschichttemperatur                  ϑJ                                                   165                 °C

Kurzcharakteristik

� Ausgangsleistung 10 W bzw. 15 W
bei 11 dB Verstärkung, 2 GHz und
13,6 V

� Kunststoffgehäuse
� Source-Schaltung
� im PowerSO-10RF-Gehäuse mit 

geraden und gewinkelten Gate-,
Drain-Anschlüssen verfügbar

Beschreibung

Der PD20010-E und der PD20015-E
sind N-Kanal-Leistungs-LDMOS-Tran -
sistoren (LDMOS, engl. Laterally Dif-
fused Metal-Oxid Semiconductor) für
Ausgangsleitungen bis 10 W bzw. 15 W
und Frequenzen bis 2 GHz. Sie erfor-
dern in Gate-Schaltung beide lediglich
13,6 V Betriebsspannung.

Kennwerte (UB = 13,6 V, f = 2 GHz, ϑB = 25 °C)
Parameter                                    Kurzzeichen min.           typ.           max.              Einheit
Verstärkung

bei PD20010-E1), PA = 10 W   V               10               11                                  dB
bei PD20015-E2), PA = 15 W   V               10               11                                  dB

Ausgangsleistung bei 3 dB Kompression
bei PD20010-E1)                      P3dB                             15                                  W
bei PD20015-E1)                      P3dB                             23                                  W

Wirkungsgrad bei PA = P3dB
bei PD20010-E1)                      h               45               53                                  %
bei PD20015-E2)                      h               45               53                                  %

Drain-Leckstrom3)                       IDL                                                1                   µA
Gate-Leckstrom4)                        IGL                                                1                   µA
Eingangskapazität5)

bei PD20010-E                         CE                               45                                  pF
bei PD20015-E                         CE                               55                                  pF

Ausgangskapazität5)

bei PD20010-E                         CA                               36                                  pF
bei PD20015-E                         CA                               40                                  pF

Eingangsimpedanz
bei PD20015-E                         ZE             0,45 + j 0,99                          Ω

Ausgangsimpedanz
bei PD20015-E                         ZA             0,99 + j 0,9                            Ω

Thermischer Widerstand
bei PD20010-E                         ϑthJC                            1,6                                 K/W
bei PD20015-E                         ϑthJC                            1,2                                 K/W

Bild 1: Innenschaltung des
PD20010-E, PD20015-E
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Bild 3: Pinbelegung und Abmessun -
gen PowerSO-10RF gerade

Anschlussbelegung

Pin 1: Gate (G)
Pin 2: Source (S)
Pin 3: Drain (D)

Hersteller

ST Microelectronics, www.st.com

Bild 2: Pinbelegung und Abmessun -
gen PowerSO-10RF gewinkelt

5,5

9,5

7,4

2 2

1

3

9,4
15,4

Bezugsquellen

Digi-Key Electronics, www.digikey.de
Mouser Electronics, www.mouser.de

1) IDq = 150 mA
2) IDq = 350 mA
3) UGS = 0 V, UDS = 25 V

4) UGS = 5 V, UDS = 0 V
5) UGD = 0 V, UDS = 12,5 V, f = 1 MHz

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2019 www.funkamateur.de

http://copyright.funkamateur.de/
http://copyright.funkamateur.de/angebote


750 •  FA 8/19

E A
M

12 V/TX

C1
1n

L13
27nH

C2
47p

C3
100n

VD1
1N4148

IC1
78L08

8

2, 3, 6, 7

1+

–

+

–

R1
330

C4
100n

C5
100n

VD2
3,9V

VT1
BCV27

R2
2k

C6
100n

R3
1k

C7
100n

C8
15p

L9
35nH

C10
1n

C11
10n

VD3
S4D

C12
100µ

C13
1n

Ub (12–15V)
L5*

R4
0

R5
10

L4*

L3* C15
2…6p

VT2
PD20015-E

L6* L10*

L8*

C9
15p

L7
35nH C16

22p
C17
220p C18

1p HF-Ausgang

L11*

*Mikrostreifenleitung

L12*
L2*L1*

C14
5,6pHF-Eingang

Applikationsschaltung
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Bild 5: Eingangskapazität CE (blau) und Ausgangskapa -
zität CA (rot) des PD20015-E in Abhängigkeit von der
Drain-Source-Spannung UDS
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Bild 6: Verstärkung V des PD20015-E in Abhängigkeit von
der Ausgangsleistung PA bei UB = 13,6 V, IDq = 350 mA und
f = 2 GHz
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Bild 7: Wirkungsgrad h des PD20015-E in Abhängigkeit
von der Ausgangsleistung PA bei UB = 13,6 V, IDq = 350 mA
und f = 2 GHz

Bild 4: Drain-Strom ID des PD20015-E in Abhängigkeit
von der Drain-Source-Spannung UDS bei unterschied -
lichen Gate-Source-Spannungen UGS und JB = 20 °C

Bild 8:
PD20015-E in einer 10-W-Linearendstufe für 
23 cm, wie in [1] beschrieben; die BE-Strecke
von VT1 dient zur thermischen Stabilisierung.
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